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Summary. The article is dedicated to the memory of the distinguished scien-
tist, the President of the Academy of Sciences of Moldova in 1989-2004, academi-
cian Andrei Andries. Andrei Andries certainly had a lifelong passion - the physics
of amorphous chalcogenous materials. On his initiative, a new research field of
non-crystalline semiconductor physics was initiated, and a scientific school in the
area of non-crystalline semiconductors was formed in Chisindu. Academician An-
drei Andries, an outstanding personality in this field, recognized worldwide, is au-
thor/coauthor of numerous scientific publications, participating in international
scientific conferences; he was an excellent organizer of science in the Republic of
Moldova.
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Foto 1. Acad. Andrei ANDRIES
(24.10.1933 - 07.04.2012)

Rezumat. Articolul este dedicat memoriei ilustrului savant, academicianul Andrei Andries presedinte al Academiei
de Stiinte a Moldovei in anii 1989-2004. Calauzit de marea pasiune a vietii sale - fizica materialelor calcogenice amor-
fe, Andrei Andries infiinteaza la Chisinau un nou domeniu de cercetare - cel al fizicii semiconductorilor necristalini si
fondeaza scoala stiintifica in domeniul semiconductorilor necristalini. Academicianul Andrei Andries, o personalitate
remarcabila in acest domeniu, recunoscuta la nivel mondial, este autor/coautor a numeroase publicatii stiintifice, a
participat cu rapoarte invitate la conferinte stiintifice internationale, a fost un excelent organizator al stiintei in Repu-
blica Moldova.

Cuvinte-cheie: academician Andrei Andries, optoelectronica, semiconductori necristalini, sticle calcogenice.

Date biografice. Andrei Andries s-a nascut la 24
octombrie 1933 in comuna Buiucani (in prezent sector
al mun. Chisindu). In anul 1951 absolvi scoala medie si
este inmatriculat la Facultatea de Fizica a Universitatii
de Stat din Chisinau (in prezent Universitatea de Stat
din Moldova). In 1959, dupd absolvire, este admis la
doctoranturi la Institutul de Fizici Tehnici ,,A.F loffe”
din Sankt Petersburg. Dupa finalizarea studiilor docto-
rale in anul 1962 se intoarce in Moldova si este angajat
la Institutul de Fizica si Matematica al ASM (in baza
cdruia in 1964 a fost creat Institutul de Fizica Aplicata -
IFA) in functie de cercetitor stiintific. Parcurge toa-
te treptele carierei stiintifice pand la cea de prese-
dinte al ASM. Se stinge din viatd la 7 aprilie 2012 la
Chisinau.

Cariera stiintifica (foto 1-7). Dupa finalizarea
studiilor doctorale Andrei Andries sustine teza de
candidat (doctor) in stiinfe fizico-matematice pe tema
Conductibilitatea si fotoconductibilitatea semiconduc-
torilor vitrosi din sistemul TI-As-Se-Te. In anul 1962,
dr. Andrei Andries creeaza in Institutul de Fizica Apli-
catd un grup de studiu al proprietdtilor fotoelectrice
ale semiconductorilor, care in 1970 este transformat in
Laboratorul Proprietati Fotoelectrice ale Semiconduc-
torilor. Activitatea stiintifica a laboratorului era axata
pe cercetarea proprietétilor electrice, optice si fotoe-
lectrice ale diferitor sisteme binare si ternare de semi-
conductori calcogenici vitrosi. Cercetarile efectuate in
laborator in anii 1975-1980 cuprind intreg ciclul: teh-
nologia materialelor, studiul proprietatilor si aplicatii.
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Foto 2. Prima componentd a Laboratorului Proprietati Fotoelectrice ale Semiconductorilor (1970).
De la stanga la dreapta, in primul rand: M. Cernii, A. Andries, I. Ivascenko, R. Bronstein;
in randul al doilea: C. Girloveanu, E. Colomeico, Maria Iovu, M. Tovu, I. Lerman.

La mijlocul anilor 1970, pe baza laboratorului, la
initiativa dr. Andrei Andries si sub conducerea sa sti-
intifica au fost organizate unitati de cercetare cu carac-
ter aplicativ: Sectorul Medii de inregistrare si structuri
aplicative in cadrul Biroului Specializat de Electronica
a Corpului Solid al IFA (sef dr. Mihail Iovu), speciali-
zat in elaborarea si fabricarea dispozitivelor pe baza de
sticle calcogenice, si Laboratorul Interdepartamental
»POLICOM” (sef dr. Aurelian Popescu), subordonat
atat IFA, cat si Institutului Departamental , KVANT”
al Ministerului Industriei Mijloacelor de Comunicare
al URSS, specializat in dezvoltarea diferitor compo-
nente optice de difractie pentru optica integrata si linii
de comunicatii cu fibre optice.

In anul 1975, Andrei Andries sustine teza de
doctor in stiinte fizico-matematice (doctor habilitat)
pe tema Studiul experimental complex al proceselor
electronice si al stdrilor localizate in unii calcogenizi
de arsen in stare necristalind si bazele stiintifice ale
utilizdrii lor in sisteme de inregistrare a informatiei.
Pentru merite stiintifice deosebite in 1978 este ales
membru corespondent al ASM, iar in anul 1984 -
membru titular al ASM. In 1990 obtine titlul de pro-
fesor universitar. In aceastd perioadd academicianul
Andrei Andries imbina cu succes cercetarea si munca
stiintifico-organizatoricd, activand in calitate de sef
al Laboratorului Proprietati Fotoelectrice ale Semi-
conductorilor al IFA si secretar stiintific principal al
Prezidiului ASM. In anul 1989 este ales presedinte al
ASM, functie detinuta pana in 2004. Din anul 2004
academicianul Andrei Andries detine functia onorifi-
ca de presedinte de onoare al ASM.

In anul 1993, pe baza Laboratorului Proprietatilor
Fotoelectrice ale Semiconductorilor (sef acad. Andrei

130 | AkapEMOS 4/2023

Andries), Sectorului Medii de inregistrare si structuri
aplicative (sef dr. Mihail Iovu), Laboratorului Fizicd
Cinetica (sef acad. Victor Kovarschii) si a Laboratoru-
lui POLICOM (sef dr. Aurelian Popescu) a fost consti-
tuit Centrul de Optoelectronica al IFA, subdiviziune
independenté condusé de acad. Andrei Andries pand
la dizolvarea ei in anul 2012 si revenirea unitétilor re-
spective in [FA.

Scoala stiintifici a semiconductorilor necris-
talini din cadrul IFA. Dezvoltarea la Chisindu a do-
meniului semiconductorilor necristalini, in special
al materialelor calcogenice vitroase, numite si sticle
calcogenice, este indispensabil legatd de numele lui
Andrei Andries. Aceste materiale semiconductoare
necristaline au fost descoperite la Institutul de Fizica
Tehnica ,, A.F. Ioffe” din Sankt Petersburg de profesorii
B.T. Kolomiets si N.A. Goriunova. La aceste lucrari in
acea perioada a participat activ si doctorandul Andrei
Andries. Dupd revenirea la Chisindu, Andrei Andries
a organizat studiul acestor materiale. Astfel, anul 1962
poate fi considerat anul initierii, sub conducerea dr.
Andrei Andries, a cercetdrii semiconductorilor ne-
cristalini in Moldova si formarii scolii stiintifice in do-
meniul semiconductorilor necristalini.

Trebuie mentionat cd semiconductorii necrista-
lini, inclusiv sticlele calcogenice, reprezinta un grup
de materiale cu proprietiti fizice distincte de cele ale
semiconductorilor cristalini [1]. Spre deosebire de
starea cristalind, caracterizatd prin ordine la distantd,
adica printr-o structurd cristalind ordonats, starea ne-
cristalind (amorfd) are drept specific absenta ei. Ceea
ce ramane nu poate fi o dezordine totala, ci o anumita
ordine la micd distantd, care a fost denumita ordine in
apropiere, definita prin existenta unor corelatii doar in
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Foto 3. De la stdnga la dreapta: M. Iovu,
A. Andries si S. Sutov analizand

datele experimentale (1977).

primele sfere de coordonare atomica. In sticlele calco-
genice s-a ardtat ca ordinea in apropiere se poate ex-
tinde la distante suficient de mari pentru a considera
ca avem de-a face cu un nou tip de ordine - ordinea in-
termediard. Dupd cum ordinea in apropiere si ordinea
la distanta sunt importante pentru proprietatile fizi-
co-chimice ale materialelor amorfe si cristaline, tot asa
si ordinea intermediard joacd un rol esential in deter-
minarea proprietatilor specifice sticlelor: anizotropie
fotostructurala, modificéri optice reversibile si irever-
sibile, fotoconductie inaltd, conductibilitate electricd
joasa la intuneric, transparen{d intr-un domeniu larg
al spectrului (de la vizibil pana la infrarosu). Pornind
de la aceste caracteristici, primele sticle calcogenice au
fost utilizate ca elemente fotosensibile in tuburile de
luat vederi (vidicon), medii fotosensibile pentru im-
primarea de imagini (copiatoare), componente optice
pentru optica infrarosie etc.

O atentie deosebita in cadrul colectivului condus
de academicianul Andrei Andries s-a acordat obtinerii
straturilor subtiri fotosensibile din sticle calcogenice,
inclusiv pe suporturi flexibile de suprafata mare, nece-
sare dezvoltarii purtdtorilor anorganici de informatie
optica si holograficd, diferitor elemente si componente
pentru utilizdri in optoelectronica si fotonica. Investi-
gatiile stiintifice fundamentale si aplicative, dezvolta-
te in cadrul scolii, au aprofundat cunostintele asupra
proprietatilor fizice de baza ale sticlelor calcogenice
[2]. A fost demonstrat ca spectrul starilor localizate si
distributia energetica a lor in sticlele calcogenice pot fi
modificate prin schimbarea compozitiei materialului,
a tehnologiei de obtinere, a temperaturii, la iradierea
cu unde electromagnetice. Pentru prima data a fost
efectuat un studiu experimental complex privind pro-
cesele tranzitorii ale transportului dispersat de sarcind
electrici, fotoconductia stationara si nestationara, ab-
sorbtia optica fotoindusd, caracterul specific al carora
este determinat de purtdtorii de sarcind de neechilibru
si de specificul spectrului energetic al starilor locali-

Foto 4. A. Andries si D. Tiuleanu examinind efectul
de fotointunecare in sticlele calcogenice
(1980).

zate in banda optica interzisd. Pentru transportul dis-
persat in semiconductorii necristalini a fost propus si
dezvoltat un model teoretic de captare multipla a pur-
tatorilor de sarcind pe starile localizate, exponential
distribuite in banda opticd interzisa, model in perfec-
td concordantd cu rezultatele experimentale obtinute
de cercetitorii Centrului de Optoelectronica. Studiul
rolului starilor localizate a aprofundat cunoasterea
fenomenului de memorie fotoelectricd, a reactiilor
electrochimice, a proceselor de deformare a suprafetei
straturilor subtiri din sticle calcogenice stimulate de
lumind sau/si cAmp electric, fascicule de electroni.

Sub conducerea academicianului Andrei Andries
a fost elaborata tehnologia si pentru prima datd au fost
fabricate fibre optice din sticle calcogenice. Studiul fe-
nomenelor fotoinduse la propagarea radiatiei laser in
fibrele optice din sticle calcogenice a condus la elabo-
rarea de senzori de deformatie si presiune, de detec-
tori de radiatii infrarosii de intensitate joasd, de alte
dispozitive optoelectronice. Au fost obtinute patente
si medalii de merit la diferite saloane internationale de
inventicd. In Centrul de Optoelectronici au fost stu-
diate unele efecte optice neliniare la propagarea im-
pulsurilor laser scurte in straturi subtiri de sticle cal-
cogenice. Au fost demonstrate fenomenele neliniare
de limitare optica si histerezis optic. In colaborare cu
Universitatea "La Sapienza” din Roma (prof. M. Ber-
tolotti) au fost studiate transformarile fotostructurale
reversibile si ireversibile, absorbtia si refractia nelini-
are in straturi subtiri din sticle calcogenice la iradiere
cu impulsuri laser ultrascurte.

Interesul pentru investigarea sticlelor calcogenice
a fost stimulat de aplicatiile tot mai largi in domeniul
stocarii, prelucrarii si transmiterii informatiei. Privitor
la aceasta tematicd, sub conducerea academicianului
Andries au fost initiate cercetari si elaborari de noi ma-
teriale, inclusiv din sticle calcogenice, si procedee pen-
tru inregistrarea informatiei optice si holografice. Au
fost experimentati diversi purtatori fotografici din sti-
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Foto 5. Participanti la Simpozionul ,,Calcogenizi amorfi
si nanocompozite”, Constanta, Romania, 2009
(de la stanga la dreapta: M. Iovu, A. Andries,
S.R. Ovshinsky (SUA), M. Popescu (Roménia)).

cle calcogenice, s-a reusit inregistrarea diferitor tipuri
de holograme (rainbow, holograme Fourier, volumetri-
ce, cuimagini focalizate) cu eficientd holografica spori-
td (pand la 40 %) si dimensiuni mari (pana la 140 cm?).
A fost dezvoltat procesul tehnologic de fabricare a
matricelor pentru multiplicarea imaginilor holografi-
ce, utilizate ca semne de protectie impotriva falsificarii
documentelor si mirfurilor industriale. In afari de
inregistrarea opticd a retelelor holografice, a fost dez-
voltatd tehnica de inregistrare a retelelor digitale de di-
fractie cu ajutorul fasciculelor de electroni. Pentru di-
ferite utilizari in optoelectronica si optica integrata au
fost realizate in straturi de sticle calcogenice retele de
difractie de diferite tipuri si dimensiuni submicronice.

In ultima perioadd academicianul Andries a fost
interesat de elaborarea unor materiale noi cu caracte-
ristici imbunatatite pentru aplicatii in optoelectroni-
ca, fotonica si fotovoltaicd, printre acestea numaran-
du-se materialele nanocompozite pe baza de compusi
anorganici si organici i nanocompozite luminescente
dopate cu compusi coordinativi cu ioni de paménturi
rare. Conceptul nanocompozite cuprinde o varietate
destul de mare de sisteme mono-, bi-, tridimensionale
si materiale amorfe. Eforturile savantilor antrenati in
acest domeniu sunt axate pe fabricarea de noi mate-
riale avansate cu parametri fizici si optici controlabili
utilizand tehnologii de sinteza inovative.

Scoala stiintifica, fondatd de academicianul An-
drei Andries, activeaza si in prezent. Ea a fost dezvol-
tata de discipolii distinsului savant prin diversificarea
tematicilor si crearea de noi centre stiintifice.

In IFA activeazi Laboratorul de Optoelectro-
nica, continuatorul tematicii Laboratorului Proprietati
Fotoelectrice ale Semiconductorilor. Sub conducerea
sefului laboratorului, doctorului habilitat Mihail Iovu,
sunt efectuate cercetdri ale proprietdtilor optice, fotoe-
lectrice si structurale ale unor sticle calcogenice noi, iar
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Foto 6. Laureatii Premiului de Stat al Republicii Moldova
din anul 2002 (de la stanga la dreapta: dr. V. Bivol,
dr. hab. A. Buzdugan, dr. hab. M. Iovu, acad. A. Andries,
dr. hab. S. Sutov).

sub conducerea doctorului in stiinte Victor Verlan -
studiate materialele compozite pe bazdi de polimeri si
complecsi cu ioni de padmanturi rare cu proprietdti lu-
minescente avansate, materiale fosforescente in vizibil
pentru aplicatii in optoelectronica si fotovoltaicd in ca-
litate de luminofori si senzori optici. Aceste lucréri au
stat la baza mai multor proiecte de cercetare nationale,
internationale-bilaterale si internationale obtinute de
Laboratorul de Optoelectronica in ultima perioada.
In cadrul Laboratorului Materiale pentru Fotovol-
taica si Fotonica al IFA activeaza grupul care elabo-
reaza metode digitale de inregistrare a elementelor de
difractie, directie stiintifica dezvoltatd in IFA la initi-
ativa si datoritd persistentei si sprijinului constant din
partea academicianului Andrei Andries incd din anul
2008, grup condus in prezent de fosta sa doctoranda,
in prezent doctorul habilitat Elena Achimova. A fost
dezvoltata si implementata tehnologia digitald pentru
depunerea in vid a unor nanostructuri multistrat pe
bazd de sticle calcogenice. Utilizarea holografiei di-
gitale si a nanostructurilor a condus la descoperirea
unor proprietati remarcabile ale sticlelor calcogenice -
inregistrarea directa intr-un singur pas a holograme-
lor pe suprafata sticlei. Acest lucru a facut posibild
obtinerea imediata a unui relief adanc de suprafatd
si a unui element optic gata de utilizare. Eliminarea
operatiei de gravare chimicd a fost un pas inainte pen-
tru aplicatiile practice. In prezent grupul stiintific este
preocupat de studiul metodei de inregistrare digitala
in lumind laser polarizatd a elementelor difractive,
asa ca lentile Fresnel, vortexuri optice etc. Acestea
din urmad sunt la mare cautare ca elemente ale pense-
tei optice care permite manipularea laser a obiectelor
microscopice. Dezvoltarea in laborator a tehnologiilor
de producere a polimerilor fotosensibili cu proprietati
similare sticlelor calcogenice sunt de asemenea ideile
academicianului Andrei Andries si reprezintd o alta



[STORIA STIINTEI

Foto 7. Acad. A. Andries, presedinte al Academiei de Stiinte a Moldovei, anul 1995.

directie de activitate a grupului. Rezultatele nu au in-
tarziat sa apard, fiind publicate in prestigioase reviste
stiintifice de profil. Grupul a castigat un sir de proiec-
te de cercetare nationale si internationale, inclusiv un
proiect Orizont 2020 in valoare de 1 milion de euro cu
participarea a doua universitati renumite din straina-
tate (Stuttgart si Tampere), proiect in care IFA a fost
coordonator, constituind la acea vreme cel mai mare
proiect finantat de UE in Republica Moldova.

Primul doctorand al academicianului Andrei An-
dries, Dumitru Tiuleanu, membru corespondent al
ASM, a fondat la Universitatea Tehnica a Moldovei
Centrul de Cercetate a Materialelor Amorfe si Nano-
structurate, director al caruia este pand in prezent.
Activitatea stiintifica a Centrului tine de investigatii
fundamentale si aplicative in domeniul fizicii sticle-
lor calcogenice semiconductoare in sisteme binare
si ternare, studiul proprietétilor lor fizice, spectrului
energetic al electronilor, precum aplicarea lor in op-
toelectronicd, medicina si protectia mediului ambiant.
In procesul lucririlor experimentale a fost descoperit
fenomenul transformdrilor chimice electrostimulate la
interfata sticlei calcogenice cu metalele, precum si cel
al deformatiei electrostimulate a suprafetei structurii
respective. In cadrul Centrului au fost implementate
mai multe proiecte de cercetare stiintifica, sustinute
un sir de teze de doctor in stiinte fizice si ingineresti,
elaborate articole pentru reviste stiintifice nationale si
internationale.

Doctorul habilitat Aurelian Popescu, un alt dis-
cipol al academicianului Andries, a continuat studiul
sticlelor calcogenice in Romania. Pe platforma aca-
demica Magurele existd o scoala stiintifica ce tine de
studiul materialelor calcogenice amorfe. Academicia-
nul Andries a avut o strdnsi colaborare stiintificd cu
reprezentantii acestei scoli (in special cu academici-
anul Radu Grigorovici si profesorul Mihai Popescu).
Activand de mai multi la Institutul National de Cer-
cetare-Dezvoltare pentru Optoelectronicd din Magure-
le, in colectivul stiintific al doctorului habilitat Aure-

lian Popescu au fost realizate structuri cu rezonantd
plasmonicd de suprafatd pe baza materialelor calcoge-
nice amorfe. Structurile plasmonice date, in care lumi-
na este confinatd la dimensiuni sub limita de difractie,
reprezintd o posibild jonctiune intre fotonica i nano-
electronica. Cercetirile efectuate de doctorul habilitat
Aurelian Popescu s-au realizat in cadrul a patru pro-
iecte céstigate, in urma acestora fiind publicate peste
50 de lucrari in reviste stiintifice si obtinute peste 10
brevete de inventii.

Pregitirea cadrelor stiintifice. Academicianul
Andrei Andries a contribuit substanfial la pregati-
rea cadrelor stiintifice de fizicieni in Moldova. Sub
conducerea sa stiintificd sau ca indrumétor in ca-
drul structurilor de cercetare pe care le conducea, pe
parcursul activitatii sale au sustinut teze de doctor in
stiinte fizico-matematice Eduard Colomeico, Victor
Verlan, Maria Iovu, Mihail Cernii, Vladimir Abaskin,
Andrei Simaschevici, Valeriu Bivol, Ion Culeac, Ele-
na Achimova, Ion Cojocaru, Serghei Malkov, Valentin
Dolghieru, Elena Hancevskaya, Natalia Gumeniuc,
Diana Harea si de doctor habilitat Serghei Sutov, Mi-
hail Iovu, Dumitru Tiuleanu, Valentin Ciumas, Nico-
lae Enachi, Artur Buzdugan, Aurelian Popescu. Multi
dintre discipolii academicianului Andries activeaza si
in prezent in stiinta in tara sau peste hotare.

Publicatii stiintifice si aprecieri. Academicianul
Andrei Andries este autor si coautor a cinci monogra-
fii stiintifice, doud capitole in monografii internatio-
nale, mai mult de 500 de publicatii stiintifice, peste 35
de patente si certificate de autor, a numeroase comuni-
cari, inclusiv invitate, la conferinte stiintifice nationale
si internationale din domeniu [3].

Pentru consolidarea relatiilor academice interna-
tionale si cooperarea cu alte centre de cercetare din
domeniul fizicii semiconductorilor necristalini, din
initiativa academicianului Andries in anul 1980 la
Chisinau a avut loc Conferinta Internationald ,,Semi-
conductorii amorfi - 80”, la care au participat savanti
din URSS, Roménia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria,
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Germania. Incepand din anul 1989, Centrul de Opto-
electronicd a desfasurat simpozioane internationale in
domeniul utilizarii semiconductorilor necristalini in
optoelectronicd (1989, 1991, 1993). La invitatia unui
grup de savanti in frunte cu acad. Andrei Andries, in
1993 a fost convocat Congresul al XVIII-lea al Aca-
demiei Roméno-Americane de Arte si Stiinte, cel mai
mare eveniment stiintific international organizat la
Chisinau dupa declararea independentei Republicii
Moldova. In 1996, cu suportul NATO, la Chisiniu
si-a desfasurat lucrarile simpozionul NATO Advan-
ced Research Workshop ,,Physics and Application of
Non-Crystalline Semiconductors in Optoelectronics”
cu participarea unor savanti cu renume din térile
ex-sovietice, Europa, USA, Japonia [4]. Legaturile sti-
intifice internationale stabilite au alimentat multiple
colaborari fructuoase cu institutii si savanti din Ro-
mania, Marea Britanie, Ungaria, Rusia, Ucraina, Fran-
ta, Italia, Polonia, Grecia, Cehia, Slovacia, Bulgaria.
Centrul de Optoelectronicd a participat la realizarea
granturilor si proiectelor in cadrul programelor inter-
nationale FP6, FP7, INTAS, CRDEF, STCU, colaborari-
lor bilaterale cu Roménia, Ucraina, Germania.

Pentru merite deosebite academicianul Andrei
Andries a fost distins cu ,,Ordinul Republicii’, premiul
,C. Miculescu” al Academiei Romane, medalia de aur
,S.I. Vavilov” A fost ales membru al Academiei Ro-
mane; membru de onoare al Academiei de Cosmona-
uticd ,K.E. Tsiolkovsky” (Moscova); membru al Aca-
demiei Ingineresti (Rusia); membru corespondent al
Societétii Austriece ,,Albert Schweitzer-Gesellschaft
Modling”; membru al Academiei Europene de Arta;
doctor honoris causa al Universitatii Politehnica (Bu-
curesti) etc. In anul 1999, editura din Roméania INO-
E&INFM Publishing House a publicat o editie Homa-
ge Book dedicata academicianului Andrei Andries [5].
In 2003, Asociatia Internationali a Academiilor de Sti-
inte, Institutul de Fizica Aplicata si Centrul de Optoe-
lectronicd a publicat o culegere cu prilejul aniversarii a
70-a a academicianului Andrei Andries [6].

Andrei Andries a cunoscut personal si a avut rela-
tii stiintifice cu mari personalitati din domeniul semi-
conductorilor necristalini: profesorul sir Nevill Mott
(Marea Britanie, laureat al Premiului Nobel pentru fi-
zicd, 1977), profesorul B.T. Kolomiets (Rusia), acade-
micianul Radu Grigorovici (Romania), profesorul S.R.
Ovshinsky (SUA) si altii. Realizdrile academicianului
Andries au fost remarcate de doud ori, in 1982 si 2002,
prin decernarea Premiului de Stat din Moldova in do-
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meniul stiintei, tehnicii si productiei. Al doilea Premiu
de Stat I-a obtinut impreuna cu un grup de discipoli
(dr. hab. A. Buzdugan, dr. hab. M. Iovu, dr. hab. S.
Sutov, dr. V. Bivol) pentru elaborari de noi materia-
le si tehnologii avansate in optoelectronicd pe baza
de semiconductori necristalini. In anul 2005, pentru
excelenta in domeniul semiconductorilor necristalini,
academicianul Andries a devenit Laureat al Premiului
“Stanford R. Ovshinsky” al Forului International de
Calcogenizi.

Strélucit savant si organizator al stiintei, academi-
cianul Andrei Andries, prin atitudine, perseverenta si
dedicatie, integritatea sa morald, a fost si riméne un
exemplu pentru discipolii sdi, pentru fizicienii din Re-
publica Moldova, pentru tinerii cercetatori. Laborato-
rul Proprietati Fotoelectrice ale Semiconductorilor al
IFA (fondat de acad. A.Andries in anul 1970) este re-
denumit in anul 2012 Laboratorul de Optoelectronica
»Andrei Andries”.
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